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        DIRECCIÓN ACADÉMICA

        CARTA DESCRIPTIVA

Campus:
ECATEPEC

Ciclo:
05 – 2







Dirección Académica:
IEC

Nombre del profesor:
JORGE ÁLVAREZ GARCÍA

Clave:
26847

No. de días inhábiles:
0

Nombre de la Asignatura:
AMPLIFICACIÓN DE SEÑALES
Clave:
EC 4636
Cuatrimestre:
SEXTO
Total de horas:
52

Objetivos Generales:  

Al finalizar el curso el alumno examinará los conceptos y técnicas básicas para el análisis y diseño de amplificadores electrónicos, considerando las limitaciones inherentes a la naturaleza y objeto de los dispositivos y modelos.

Semana
Sesión
Fecha
Objetivo
Contenido Temático
Experiencia de aprendizaje
Evaluación

1
1ª.
Lunes

17 enero
El alumno comprenderá algunos conceptos básicos de física electrónica, empleados en el manejo de los dispositivos semiconductores
Introducción.  Examen Diagnóstico. Semiconductores. Huecos y electrones.

Bandas de valencia y de conducción.


Exposiciones por parte del profesor.
Diagnóstica y formativa.


2ª.
Jueves

20 enero
Conocerá los efectos de semiconductores con impurezas de distintos tipos, y su empleo en la electrónica.
Unión PN. Diodo.

Parámetros característicos.

Efecto de avalancha y efecto Zenner.
Exposiciones por parte del profesor.
Formativa.

2
1ª.
Lunes

24 enero.
Se familiarizará con el manejo de dispositivos no lineales  y los principales parámetros del diodo semiconductor.
Propiedades no lineales.

Recta de carga de corriente contínua.

Recta de carga de corriente alterna.

Ejercicios.
Exposiciones por parte del profesor y ejercicios resueltos en clase.
Formativa.


2ª.
Jueves

27 enero.
Aprenderá a aprovechar la región lineal para minimizar el efecto de distorsión, y conocerá los efectos de trabajar en dicha región.
Punto de operación.

Análisis de señal grande. Desplazamiento del punto de operación.

Distorsión.
Exposiciones por parte del profesor y ejercicios resueltos en clase.
Formativa.

3
1ª.
Lunes

31

enero.
Aplicará los conocimientos teóricos adquiridos en la comprensión del funcionamiento de dispositivos de dos uniones semiconductoras
El Transistor Bipolar.

Definiciones, conceptos y aplicaciones.

Análisis de las uniones emisor-base y colector-base.
Exposiciones por parte del profesor.


Formativa.


2ª.
Jueves

3

febrero
Comprenderá el efecto de amplificación de corriente del transistor, que es una de sus principales aplicaciones.
Amplificación de corriente.

Análisis mediante red de dos puertos, con parámetros híbridos.
Exposiciones por parte del profesor.
Formativa.

4
1ª.
Lunes

7

febrero
Aplicará el análisis de circuitos para detallar el comportamiento del transistor, bajo diferentes condiciones.
Ecuaciones de comportamiento.

Modelos equivalentes

Análisis Gráfico de los circuitos con transistores.
Exposiciones por parte del profesor.
Formativa.


2ª.
Jueves

10

febrero
Aplicará el análisis de circuitos para detallar el comportamiento del transistor, bajo diferentes condiciones, y conocerá distintas configuraciones de conexión.
Recta de carga de CD.

Punto de operación.

Análisis de configuración en base común, emisor común y seguidor emisor.
Exposiciones por parte del profesor.
Formativa.

5
1ª.
Lunes

14

febrero
Reforzará los conocimientos teóricos al obtener gráficos de respuestas típicas, como los incluidos en manuales de fabricantes.
PRÁCTICA: TRAZADO DE CURVAS CARACTERÍSTICAS.
Experimentos en laboratorio con la supervisión del profesor. 
Formativa y Sumaria (Entrega de reporte escrito). 


2ª.
Jueves

17 febrero
Aprenderá a mejorar el diseño considerando la interacción entre variables del transistor.
Aplicaciones.

Cálculos de potencia.

Factores de estabilidad
Exposiciones por parte del profesor
Formativa.

6
1ª.
Lunes

21

febrero
Aprenderá a fijar un punto de operación mediante el cálculo de elementos de circuito periféricos, y fuentes de alimentación.
Polarización.

Necesidad de la polarización.

Métodos de polarización.

Método Rápido.

Método de Mínima Distorsión.


Exposiciones por parte del profesor y ejercicios resueltos en clase.
Formativa.


2ª.
Jueves

24

febrero
Comprenderá ventajas y desventajas de distintos métodos de fijar puntos de operación.
Método de División de efectos.

Método de efectos combinados.

Polarización con retroalimentación.

Técnicas de compensación.

mediante diodos y termistores.
Exposiciones por parte del profesor y ejercicios resueltos en clase.
Formativa.

7
1ª.

Examen

Bimestral
Lunes

28

febrero
Observar el nivel de conocimientos adquiridos por parte de los alumnos.
Examen Bimestral
     
Sumaria.


2ª.

Revisión de examen, Resultados y clase
Jueves

3

marzo
Aprenderá configuraciones para la conexión de varios transistores, y modos de acoplar las distintas etapas.
Acoplamiento directo. Arreglo Darlington.

Acoplamiento mediante capacitores

Análisis en frecuencias medias.
Exposiciones por parte del profesor y ejercicios resueltos en clase.
Formativa.

8
1ª.
Lunes

7

marzo.
Comprobará en la práctica sus diseños.
PRÁCTICA: POLARIZACIÓN, RECTA DE CARGA  Y PUNTO DE OPERACIÓN.
Experimentos en laboratorio con la supervisión del profesor.
Formativa y Sumaria (Entrega de reporte escrito).


2ª.
Jueves

10

marzo.
Aprenderá efectos a considerar en la respuesta en frecuencia de transistores.
Análisis en altas frecuencias y Circuito equivalente.

Amplificadores sintonizados.
Exposiciones por parte del profesor.
Formativa.

9
1ª.
Lunes

14

marzo.
Desarrollará soltura en el diseño de amplificadores.
Adaptación de impedancias.

Amplificadores de potencia.

Clases de amplificadores. A, B, AB.

Ejercicios de diseño.
Exposiciones por parte del profesor y ejercicios resueltos en clase.
Formativa.


2ª.
Jueves

17

marzo.
Conocerá el empleo de otro tipo de dispositivo semiconductor de dos uniones, empleado para amplificación.
Transistor de efecto de campo.

Funcionamiento y construcción.

Análisis gráfico y polarización.

Análisis para señal fuerte y débil Distintas configuraciones: Amplificador de tensión, surtidor común, Seguidor de surtidor y compuerta común.
Exposiciones por parte del profesor.
Formativa.

10
1ª.
Lunes

28

marzo.
Aprenderá el funcionamiento del amplificador diferencial, etapa de entrada del amplificador operacional.
Circuitos con varios transistores.

Amplificador Diferencial.

Combinaciones de entradas y salidas desbalanceadas y balanceadas.

Razón de rechazo de modo común.
Exposiciones por parte del profesor.
Formativa


2ª.
Jueves

31

marzo.
Aplicará sus conocimientos teóricos y reforzará sus habilidades matemáticas en el diseño.
Ejercicios de diseño.
Ejercicios resueltos en clase.
Formativa.

11
1ª.
Lunes

4

abril.
Comprobará experimentalmente sus diseños.
PRÁCTICA: DISEÑO DE AMPLIFICADORES.
Experimentos en laboratorio con la supervisión del profesor.
Formativa y Sumaria (Entrega de reporte escrito).


2ª.
Jueves

7

abril.
Conocerá el empleo de circuitos con varios transistores en configuraciones típicas.
Circuitos con varios transistores. Amplificador Cascode
Exposiciones por parte del profesor.
Formativa.

12
1ª.
Lunes

11

abril
Comprobará en la práctica la respuesta de sus diseños.
PRÁCTICA: RESPUESTA EN FRECUENCIA.
Experimentos en laboratorio con la supervisión del profesor.
Formativa y sumaria (reporte escrito).


2ª.
Jueves

14

abril
Desarrollará habilidades matemáticas en el diseño. 
Ejercicios de diseño.
Ejercicios resueltos en clase
Formativa.

13
1ª.
Lunes

18

abril
Conocerá el manejo de la realimentación en circuitos con transistores.
Amplificadores con retroalimentación.

Efectos y ventajas de la retroalimentación.
Topologías básicas de muestreos y comparaciones.
Exposiciones por parte del profesor.
Formativa.


2ª.
Jueves

21

abril
Desarrollará habilidades matemáticas en el diseño.
Análisis de amplificadores retroalimentados. Ejercicios.
Exposiciones por parte del profesor y ejercicios resueltos en clase.
Formativa.

14
1ª.

Examen Final
Lunes

25

abril
Evaluar el nivel de conocimientos adquiridos durante el curso.
Examen final.
     
Sumaria.


2ª.

Revisión de examen
Jueves

28

abril
     
     
     
     

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE

Experiencia (Dinámicas, películas, proyecciones, etc.)
Material requerido
Sesión de aplicación

Laboratorio.
Fuentes de tensión, multímetro, osciloscopio, Generador de funciones, medidor RLC.
Semana-Sesión: 5-1,  8-1,  11-1,  12-1.





















Bibliografía Básica (con base en el programa de estudios que ofrece UNITEC):

Diseño Electrónico, circuitos y sistemas.     Savant, C. J.                 Addison Wesley

Prácticas Avanzadas de Electrónica.          Pfeifer, Harry                         Alfaomega.

Problemas de Electrónica.                  García Molina, Salvador         Alfaomega.

     

Bibliografía Complementaria (Comentar con el Coordinador o Director Académico) :

Evaluación

La evaluación final de los alumnos se integran por:

CONCEPTO
%

Participación y tareas
10

Laboratorio.


20

Examen Bimestral
Teórico

30






Examen Final
Teórico

40






TOTAL:
100%

** EN CASO DE QUE POR SU NATURALEZA, LOS PORCENTAJES VARIARÁN EN LAS ASIGNATURAS QUE INVOLUCREN SEMINARIOS, TALLERES Y LABORATORIOS O ALGÚN OTRO ELEMENTO, EN CUYO CASO EL DIRECTOR DE LA CARRERA Y EL PROFESOR DEBEN ACORDAR LOS PORCENTAJES Y LOS HARÁN DEL CONOCIMIENTO EXPRESO DE LOS ALUMNOS EN FORMA OPORTUNA; CONSIDERANDO QUE LOS CAMBIOS DEBEN SER PARA LA MATERIA EN GENERAL, ESPECIFICANDO EN LA EVALUACIÓN EL VALOR ASIGNADO A CADA ASPECTO QUE SE ESTA EVALUANDO.

AUTORIZÓ



JORGE ÁLVAREZ GARCÍA

Ing. Víctor García Morales

NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESOR

NOMBRE Y FIRMA DIRECTOR ACADÉMICO

